
Abstract
在固態系統內若要操控光與物質的強耦合現象，一般
僅能透過調變光學共振腔的特性來達成目的。在選定
材料之後，我們無法針對材料的特性進行調變。在本
研究當中，我們透過在微共振腔中放置MoSe2‐WS2異
質接面，觀察到莫爾激子和微共振腔光子之間的耦合;
有別於傳統微共振腔僅能透過改變光學結構來操控強
耦合現象,我們利用莫爾激子強烈的非線性效應，以
改變注入載子密度的方式調變了強耦合系統中的物質
特性;並且觀察到由墨爾激子以及共振腔光子所形成
的莫爾極化子，其展現的非線性物理特性可抑制元件
波長的位移以及去相干現象。由於莫爾極化子系統可
透過同時調變物質特性以及光學共振腔特性來達成極
強的非線性強耦合行為,進而實現極化子的長相干傳
遞距離，為量子發光元件的開發帶來新的可能性。
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